
砷化镓(GaAs)窗片

产品描述:
砷化镓(GaAs)的生产采用Czochralski或水平Bridgeman晶体生长技术。由于它是含砷的，应注意处理和工作中的预防措施。

砷化镓(GaAs)晶体的化学稳定性好，硬度高，抗恶劣环境能力很强，它在�-��μm光谱范围有很好的透过率，广泛应用于热

红外成像系统，大功率CO�激光光学系统和FLIR系统。在现场环境很差，光学镜头或窗口需要反复擦拭的条件下，砷化镓

(GaAs)常被用来替代硒化锌(ZnSe)作为红外镜头或窗口的材料。

产品特点:

化学稳定性好

硬度高

抗恶劣环境能力极强

产品特点:

产品应用:
太赫兹时域系统

太赫兹源窗片

科学实验室研究

远红外光学

高功率CO�激光器

热红外成像系统

FLIR系统



技术参数:

传输范围
折射率
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泊松比
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分子量
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直径公差
厚度公差
通光孔径
排比 Parallelism
平整度 Flatness
表面光洁度
基板材料

+�/-�.���“ （+�/-�.�� mm）
± �.���英寸（±�.��mm）
��%
�弧分(� arc min)
��.�微米的�/��波 (�/�� wave at ��.� microns)
��/��
砷化镓



光谱透射曲线:

折射率(O光):

产品规格:
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订购型号
GAASP��-�.�
GAASP��.�-�

规格(D×L)(mm)
��.�×�.�mm
��.�×�.�mm

光谱范围
IR
IR


